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Invenţia se referă la tehnologia semiconductoarelor, în special la procedee de obţinere a nanostructurilor 
semiconductoare. 
Procedeul de obţinere a nanostructurilor semiconductoare constă în faptul că pe una din feţele unui cristal de 
semiconductor, prin fotolitografie, se depune o mască, se corodează electrochimic şi se înlătură masca. Noutatea 
invenţiei constă în faptul că după înlăturarea măştii, se efectuează suplimentar corodarea electrochimică prin iradierea 
cu lumina, energia cuantelor căreia este mai mare decât valoarea benzii interzise a semiconductorului.  
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